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高電子移動度トランジスタ(HEMT) 



三角ポテンシャル近似 



自己無撞着な取り扱い 



量子ポイントコンタクト (QPC)の電気伝導 
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チャネル伝導度量子化は本当か 



QPCを流れる波動関数の数値計算 



n =2 の波と探針の影響 


